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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Вирощування сильнолегованих кристалів CsI:Tl для ідентифікації заряджених частинок за атомним
номером та масою

2. Growing heavy-doped CsI:Tl crystals to identify charged particles by atomic number and mass

Реферат:
1. В роботі запропановано шляхи отримання сильнолегованих кристалів CsI:Tl (CTl>0,15 мол. %) за допомоги
содопування аніонами (IO3- та NO2-). Досліджено сци-нтиляційні характеристики вирощених кристалів.
Встановлено вплив IO3- та NO2- іо-нів на функціональні параметри сцинтилятора CsI:Tl. На основі
результатів дослі-дження запропоновано неруйнуючий метод контролю IO3 и NO2 домішок. Встановлено,
що наявність неконтрольованої технологічної домішки Ba2+ при-зводить до збільшення рівня післясвічення
в мілісекундному діапазоні в кристалах CsI:Tl. Показано, що негативний вплив іонів барію може бути
зменшено завдяки до-датковому легуванню матеріалу Eu2+ - іонами. Запропоновано механізм, що пояснює
позитивну роль Eu2+ - іонів у зниженні рівня післясвічення матеріалу. Запропоновано гідрофобне захисне
покриття на основі фторопластового лаку, що захищає поверхню сцинтилятора від негативного впливу



атмосфери. Запропоно-вана в роботі попередня обробка поверхні кристала гексаметилдисилазаном підви-
щує адгезію плівки до кристалу CsI:Tl і дозволяє, за рахунок зниження товщини плі-вки, збільшити світловий
вихід -детекторів на 21%, а енергетичну раздільну здат-ність знизити від 6,28 до 4, 96%. Ключові слова:
монокристал, йодат цезію, метод Стокбаргера, твердий розчин, сцинтилятор, активатор, домішка, світловий
вихід, енергетична роздільна здатність, люмінесценція

2. The paper proposes ways to produce heavy-doped CsI:Tl crystals (CTl> 0,15 mol.%) by anion ion (IO3- and NO2-)
codopation. The scintillation characteristics of the grown crystals were studied. The influence of IO3 and NO2 ions
on the functional parameters of the CsI:Tl scintillator was established. Based on the results of the study, a non-
destructive method of control of IO3 and NO2 impurities was proposed. It is established that the presence of an
uncontrolled technological impurity Ba2+ leads to an increase in the level of afterglow in the millisecond range in
CsI:Tl crystals. It is shown that the negative effect of barium ions can be reduced due to additional doping of the
ma-terial with Eu2+ - ions. A mechanism has been proposed to explain the positive role of Eu2+ ions in reducing
the level of afterglow of the material. A hydrophobic protective coating based on fluoroplastic varnish, which
protects the surface of the scintillator from the negative effects of the atmosphere, is proposed. The pre-
treatment of the crystal surface with hecsamethyldisilazane increases the adhesion of the film to the CsI:Tl crystal
and allows to increase the light output of detectors in -radiation by 21% and reduce the energy resolution from
6,28 to 4,96% by reducing the film thickness. Keywords: single crystal, cesium iodate, Stockbarger method, solid
solution, scintil-lator, activator, impurity, light output, energy resolution, luminescence.
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